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Après une dizaine d'années de fonctionnement 25% des

centrales photovoltaïques (PV) produisent une puissance

sensiblement inférieure à la puissance nominale que le

vieillissement normal des modules ne permet pas seul

d'expliquer. Afin d’identifier et de comprendre les

dégradations subies par les modules PV en fonctionnement,

une plateforme expérimentale de caractérisation de défauts,

en conditions réelles, a été développée.

Cette plateforme est composé des moyens suivants:

- Tracés de la courbe caractéristique I-V du panneau.

- Mesures d’irradiance sur le plan du panneau

- Mesures de température du panneau

- Imagerie visible et infrarouge

Les auteurs remercient les facilités reçues du Limsi pour l’accueil de la campagne.

#4 Snail trails

#7 Problème avec le 

boitier de connexion

Jordi Badosa (LMD), Anne Migan-Dubois (GeePs), Vincent Bourdin 

(Limsi), Ines Kraiem (GeePs), Marko Pavlov, Alex Garcia (QUANTOM)

Rayonnement solaire

Courbes I-V

Température

Courbe I-V

Nettoyage

Imagerie infrarouge

Les principaux défauts observés sont des défaillances de diodes bypass,

snail trails, PID, fissures, décolorations, délaminations, corrosion, etc...
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Mesures I-V des 25 panneaux normalisées en irradiance

pour correspondre à 1000 W/m2 (non normalisées en

température). Toutes les mesures sont après nettoyage du

panneau et sans aucune modification effectuée au boitier

de connexions.

Rendement calculé 

après avoir appliqué 

la norme IEC 60891 

(normalisation en 

irradiance et 

température des 

courbes I-V 

mesurées).

Cette présentation regroupe les résultats

des mesures effectuées sur 25 panneaux

d’un total de 60 récupérés de plusieurs

fermes après huit ans de service et dont

des défauts sont soupçonnés. Les

panneaux PV sont du même fabricant et

modèle et de technologie à base de

silicium polycristallin.


